
平成 30年度 

日本表面真空学会 九州支部学術講演会 
(九州表面・真空研究会 2018） 

 

「新奇な薄膜・表面現象とその応用の最前線」 

 
平成 30年 6 月 9日（土）於 九州工業大学 戸畑キャンパス 

 

 

( 9:50-10:00) 

開会の挨拶 

 

１．(10:00-10:15) 

水素を導入したグラフェン SiC界面の第一原理計算 

北九州高専 A、九工大院工 B  ○石井純子 A、松嶋茂憲 A、内藤正路 B 

 

２．(10:15-10:30) 

ナノカーボン複合材料を利用した触覚センサの研究 

九工大院生命体 A、マレーシアプトラ大学 ITMAB   
●瀬戸口卓也 A、中川 新 A、佐々木巌 A、田中啓文 A、Nizar M. HamidonB 

 

３．(10:30-10:45) 

HWCVD法により堆積した SiOCN膜の耐食性評価 

九工大院工 A、九工大若手研究者フロンティア研究アカデミーB   
●福島和哉 A、田原慎一 A、片宗優貴 B、和泉 亮 A 

 

４．(10:45-11:00) 

熱フィラメント CVD法により有機リン溶液を用いて作製した多結晶ダイヤモンド膜の構造評価 

九工大院工 A、九工大若手研究者フロンティア研究アカデミーB   
●森 大地 A、有川大輔 A、片宗優貴 B、和泉 亮 A 

 

５．(11:00-11:15) 

HWCVD法により堆積した SiOCN薄膜の組成及び電気的特性評価 

九工大院工 A、九工大若手研究者フロンティア研究アカデミーB   
●松本 真 A、筒井逸仁 A、片宗優貴 B、和泉 亮 A 

 

６．(11:15-11:30) 

ダイヤモンド膜の形成における中間層としての SiCN膜の基礎的検討 

九工大院工 A、九工大若手研究者フロンティア研究アカデミーB  
●森下文広 A、片宗優貴 B、和泉 亮 A 

 

７．(11:30-11:45) 

SiC (3×3)表面における酸素と Cs吸着に関する研究 

宇部高専 A、九大院工 B、九工大院工 C  ●田中晶貴 A、飯田 涼 A、平山 楓 B、 

Visikovskiy AntonB、田中 悟 B、内藤正路 C、碇 智徳 A 

 

８．(11:45-12:00) 

加熱によるグラファイト表面上の ZnPc分子挙動の観測 

宇部高専 A、九工大院生命体 B、九大院工 C、長岡技科大工 D、九工大院工 E   
●河村和哉 A、植杉昌平 B、平山 楓 C、安井寛治 D、田中 悟 C、内藤正路 E、碇 智徳 A 

 



 

*****  昼食    12:00-13:00  ***** 

 

 

９．(13:00-13:15) 

水溶性分子カプセルを利用した電極界面への多環芳香族分子の導入とナノ構造解析 

熊大院自然 A、東工大化生研 B、熊大院先端 C  ●織口 咲 A、吉沢道人 B、吉本惣一郎 C 

 

10．(13:15-13:30) 
Synchrotron XPS/XANES measurements of band alignment of Al2O3/NO/H-diamond heterointerface 

佐賀大院工 A、佐賀大 SLセンターB   
●Niloy Chandra SahaA, Kazutoshi TakahashiB, Masaki ImamuraB, Makoto KasuA 

 

11．(13:30-13:45) 

ICP-RIEを使用したスキャロップ削減方法の検討 

九工大院情報工 A、九工大情報工 B、九工大マイクロ化総合技術センターC 
○宇崎滉太 A、穴井宏樹 B、川棚湧貴 A、新海聡子 C 

 

12．(13:45-14:00) 

熱酸化および CVD法により作製した SiO2膜のエッチング特性 

九工大情報工 A、九工大院情報工 B、九工大マイクロ化総合技術センターC 

   山田拡幸 A、宇崎滉太 B、川棚湧貴 B、○新海聡子 C 

 

13．(14:00-14:45)：特別講演 

「パワーデバイス開発と関連技術」 

九州工業大学大学院生命体工学研究科  大村一郎 

 

 

*****  午後の休憩 １  14:45-15:00  ***** 

 

 

14．(15:00-15:15) 

フリースタンディングチタン酸ストロンチウム(SrTiO3)ナノ粒子の電気的・磁気的特性 

九工大院生命体 A、九工大院工 B、日大理工 C 

●琴岡 匠 A、ファイサルブディマン A、堀部陽一 B、高瀬浩一 C、田中啓文 A 

 

15．(15:15-15:30) 

有機化合物を用いたカーボンナノチューブアンジップのメカニズム 

九工大院生命体 A、阪大院理 B  ●原慎之助 A、福森 稔 B、小川琢治 B、田中啓文 A 

 

16．(15:30-15:45) 
Dynamic Pulse Fluctuation of Random Network Single-Walled Carbon Nanotubes/ 

Porphyrin-Sandwiched Polyoxometalates Complex 

九工大院生命体 A、阪大院理 B  ●Detiza Goldianto Octensi HernowoA, Xinguang YuA,  

Yoshito YamazakiB, Takuji OgawaB, Hirofumi TanakaA 

 

17．(15:45-16:00) 
Fabrication of random network using Ag-Ag2S core-shell nanoparticles and their learning properties for 

reservoir computing 

九工大院生命体 A、ファジィシステム研究所 B   
●HadiyawarmanA, Yurina AmamotoA, Masanori EguchiB, Hirofumi TanakaA 

 



18．(16:00-16:15) 

a-Si:H膜への高次シラン取り込みと Siネットワーク秩序性の関係 

九大院システム情報  ●田中和真、原 尚志、石 榴、永石翔大、中野慎也、 

山下大輔、鎌滝晋礼、板垣奈穂、古閑一憲、白谷正治 

 

19．(16:15-16:30) 

Fe(110)表面上における酸素吸着構造の変化と活性化不要な吸着限界量 

九大院総理工  ●西原孝太郎、野満建至、中川剛志、水野清義 

 

 

*****  午後の休憩 ２  16:30-16:45  ***** 

 

 

 

20．(16:45-17:00) 

Bi/InAs(110)-(2×1)における擬一次元 Rashba効果 

阪大院理 A、阪大生命 B、東大物性研 C、KEK-PFD 

  ○中村拓人 A、大坪嘉之 A,B、山下雄紀 A、矢治光一郎 C、原沢あゆみ C、小森文夫 C、 

辛 埴 C、湯川 龍 D、堀場弘司 D、組頭広志 D、木村真一 A,B 

  

21．(17:00-17:15) 

プラズマ CVD法で作製した a-Si:H膜の SiH2/SiH結合密度比の２次元分布 

九大院システム情報  ○石 榴、田中和真、原 尚志、中野慎也、山下大輔、 

鎌滝晋礼、板垣奈穂、古閑一憲、白谷正治 

 

22．(17:15-17:30) 

アナターゼ TiO2の角度分解光電子分光 

佐賀大 SLセンター  ○東 純平、山本 勇、今村真幸、高橋和敏 

 

23．(17:30-17:45) 

薄膜型全固体電池作製・in-situ評価装置の構築 

日本工業大学応用化学科  ○白木 将 

 

24．(17:45-18:00) 

STM と XPSによる Si(111)-√7×√3-In再構成構造の研究 

福岡大工 A、ウォーリック大化学 B、 ウォーリック大物理 C、 

デュイスブルク-エッセン大理 D、 ダイアモンド放射光 E  ○鈴木孝将 A,B、J. Lawrence B、 

M. Walker C、J.M. Morbec D、P. Blowey C,E、柳生数馬 A、P. Kratzer D、G. Costantini B 

 

(18:00-18:10) 

閉会の挨拶 

 

 

*****  交流会（懇親会） 18:30～  於 ルージュブラン（戸畑キャンパス内）  ***** 


